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Abstract (en)
The subject of the present invention is a device for injecting electrons into an electron tube (1) which comprises: a superconducting bar (3) a first
end (31) of which emerges into the tube (1), and electrical power-supply means (4). The bar (3) acts as a cathode. Two anodes, principal (6) and
secondary (7), are disposed in the tube (1), respectively in the position where the electrons are collected and in the position where the first end
(31) of the bar (3) emerges. The electrical power-supply means (4) ensure the application of two voltages, principal and secondary. Electrons
are accelerated along the bar (3) by virtue of the two voltages, and acquire kinetic energy at least equal to the energy of extraction from the
superconductor, and are thus ejected from the bar (3). <IMAGE>

Abstract (fr)
La présente invention a pour objet un dispositif d'injection d'électrons dans un tube électronique (1) qui comporte : un barreau (3) supraconducteur
dont une première extrémité (31) débouche dans le tube (1), et des moyens d'alimentation électrique (4). Le barreau (3) joue le rôle d'une cathode.
Deux anodes, principale (6) et secondaire (7), sont disposées dans le tube (1), respectivement là où sont recueillis les électrons, et là où débouche
la première extrémité (31) du barreau (3). Les moyens d'alimentation électrique (4) assurent l'application de deux tensions, principale et secondaire.
Des électrons sont accélérés le long du barreau (3) grâce aux deux tensions et acquièrent une énergie cinétique au moins égale à l'énergie
d'extraction du supraconducteur, et sont ainsi éjectés hors du barreau (3).
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